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Transistores MOSFET 
Acumulación Deplexión 

Transistores JFET 
Corte  
Ecuación : 
 ID=0 
Condición de funcionamiento en corte:  
 Canal N: VGS < VT 
 Canal P: VT < VGS 

Corte  
Ecuación : 
 ID=0 
Condición de funcionamiento en corte:  
 Canal N: VGS < VT 
 Canal P: VT < VGS 

Corte  
Ecuación : 
 ID=0 
Condición de funcionamiento en corte:  
 Canal N: VGS < VP 
 Canal P: VP < VGS 

Saturación 
Ecuación : 
 ID = k (VGS- VT)

2 

Condiciones de funcionamiento en Sat.:  
 Canal N:  VT < VGS  
  VDS > VDSat 
 Canal P:  VGS < VT 

  VDS < VDSat 

Saturación 
Ecuación : 
 ID = k (VGS- VT)

2 

Condiciones de funcionamiento en Sat.:  
 Canal N:  VT < VGS  
  VDS > VDSat 
 Canal P:  VGS < VT 

  VDS < VDSat 

Saturación 
Ecuación : 
 ID = k (VGS-VP)2 

Condiciones de funcionamiento en Sat.:  
 Canal N:  VP < VGS < 0 
  VDS > VDSat 
 Canal P:  0 < VGS < VP 

  VDS < VDSat 
Óhmica  
Ecuación: 
 RDS=1/( k (VGS- VT)) 
Condiciones de funcionamiento en Ohm.:  
 Canal N:  VT < VGS 
  VDS < VDSat 
 Canal P:  VGS < VT 

  VDS > VDSat 

Óhmica  
Ecuación: 
 RDS=1/( k (VGS- VT)) 
Condiciones de funcionamiento en Ohm.:  
 Canal N:  VT < VGS 
  VDS < VDSat 
 Canal P:  VGS < VT 

  VDS > VDSat 

Óhmica  
Ecuación: 
 RDS=1/( k (VGS-VP)) 
Condiciones de funcionamiento en Ohm.:  
 Canal N:  VP < VGS < 0 
  VDS < VDSat 
 Canal P:  0 < VGS < VP 

  VDS > VDSat 
Nota:  VDSat=VGS-VT Canal N:  con VT > 0 
  Canal P:  con VT < 0 

Nota:  VDSat=VGS-VT Canal N:  con VT < 0 
  Canal P:  con VT > 0 

Nota:  k=IDss/VP
2 Canal N:  con VP < 0 

 VDSat=VGS-VP Canal P:  con VP > 0 
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